Liga de Fio de Resisténcia,

Enrolado num Nucleo de

Fibra de Vidro / Nucleo de
Ceramica

Revestimento de
Silicone Retardador
de Chamas

Terminais do tipo PCB,
Frisados Mecanicamente
e Estanhados

RESISTORES BOBINADOS
MODELO REVESTIDO A SILICONE

SERIE

HFP

SUBSTRATO DE FIBRA DE VIDRO
Revestido a Silicone

Resistores Bobinados

Estilo Plug-in

- Revestimento retardador de chamas
compativel com padrées da UL

« Escolha de terminais adequados a
soldadura por onda

+2.5W até 8W

- R10 até 56K

*x

CUMPRE

Sem Chumbo RO H S
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CONFIGURACAO FiSICA
| L |

R .7(max.)

L0

ESCOLHA DE TERMINAIS

TIPODE = POTENCIA DIMENSOES(mm) INTERVALO DE RESISTENCIA PESOTIPICO POR = PESO TIPICO POR
HTR NOMINAL % PC, TERMINAL'0O" = PC, TERMINAL 1’
a70°C L b o (gms) (gms)
+2/-1 +1 +1 min max
F-2P 2.5W 18.2 5.0 10.2 R10 10K 1.38 1.05
F-4P 4w 233 5.0 15.2 R10 15K 1.70 1.25
F-5P 5W 334 5.0 254 R10 27K 2.10 1.90
F-7P 6.5W 435 5.0 354 R10 39K 2.80 2.50
F-8P 8W 53.7 5.0 45.7 R10 56K 3.10 2.91

Se o terminal de separacdo mais longo for necessério, acrescentar o sufixo “0” ao tipo. Por exemplo, F-2 P-0 to F-8 P-0.
Se o terminal de separagdo mais curto for necessario, acrescentar o sufixo “1” ao tipo. Por exemplo, F-2 P-1 to F-8 P-1.
O intervalo de resisténcia dado é aplicavel ao padrao de resisténcias da série HFP. Resistores do tipo de impulso estao disponiveis. Por
favor contatar fabricante e nota (2) a quando da encomenda.
* Para valores de resisténcia < 1R0, +0.8 mm é permitido.

CONFIGURACAO FiSICA } L
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o b ~ o |

D 18.5 (+2.0)

30.0 (+2.0)
e 4.5 (+0.5)
1.4 (+0.2) 1
3.0 [~
-0 [max] 1.5 (+0.2)
—>| 4.5 [max] |«+—

*Deslocamento max. do
alinhamento, 4.5 mm
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TIPO  POTENCIA DIMENSOES(mm) INTERVALO DE RESISTENCIA PESOTIPICO POR PC (gms)
NOMINAL %
ao L D P el CA cz'
70°C +2/-1 +1 +1.0 min max Terminal Terminal Terminal
F-4P 4w 233 5.0 15.2 R10 15K 1.8 2.2 1.8
F-5P 5w 334 5.0 254 R10 27K 2.2 24 2.2
F-7P 6.5W 435 5.0 354 R10 39K 29 3.0 2.8
F-8P 8W 53.7 5.0 45.7 R10 56K 3.15 3.2 3.15
* Para valores de resisténcia < 1R0, +0.8 mm é permitido -
CURVA DE DESCLASSIFICACAO
ESCOLHA DE TERMINAIS 3:100
- Se o tipo “C" de terminal de separacao for necessario, acrescentar o sufixo “C" ao £
tipo. Por exemplo, F-4P-C até F-8P-C 2 40
- Se o tipo “CA” de terminal de separacdo for necessario, acrescentar o sufixo “CS” §
ao tipo. Por exemplo, F-4P-CA até F-8P-CA 2 20
- Se o tipo “CZ" de terminal de separagao for necessario, acrescentar o sufixo “CZ” g 0 [

ao tipo. Por exemplo, F-4P-CZ até F-8P-CZ

25 70 100 150 200 250 300 350

Temperatura Ambiente [°C]

CARACTERISTICAS / DADOS ELETRICOS E AMBIENTAIS

PARAMETRO / TESTE DE DESEMPENHO & METODO DE TESTE

Poténcia Nominal (Temperatura Ambiente Nominal)

Tolerancias de Resisténcia Disponiveis

Intervalo de Temperatura

Tensao Nominal / Limite de Tensao / Tensao Maxima de
Funcionamento

Tensdao Maxima de Sobrecarga

Insensivel a Tensoes / Tensao Dielétrica Suportada.
(baseado em limite de tensédo x 2 durante 60 segs)

Sobrecarga Temporaria (5 x Potencia nominal durante 5 segs)
Coeficiente de Resisténcia por Temperatura

Ciclo de Temperatura (Temperatura ambiente — -55°C—
Temperatura ambiente — 200°C —
Temperatura ambiente por 5 ciclos)

Calor Umido (Estado Estacionario) / Umidade
(40°C até 93% R.H por 1000 horas - sem carga aplicada)

Duragéao - Tempo de Vida em Carga
(70°C com limite de tenséo - 1.5 horas ligado / 0.5 horas
desligado por 1000 horas)

Resisténcia a Solventes [IPA por 60 segs + 10 segs]

ESPECIFICA(;()ES MECANICAS
PARAMETRO / TESTE DE DESEMPENHO & METODO DE TESTE
Resisténcia a Tracao dos Terminais

Resisténcia a Temperaturas de Soldagem
(260°C - 270°C por 10 segs)

Soldabilidade (Conforme IEC - 60068 - 2 - 20Ta)
Marcagao

AUMENTO DE TEMPERATURA

1. Ponto de Medicao da Temperatura no Corpo
2. Ponto de Medicdo da Temperatura na Junta de Soldagem

REQUISITOS DE DESEMPENHO

Dissipacao de poténcia completa a 70°C e linearmente
descarregada até zero a 350°C (Ver curva de desclassificacdo
apresentada acima)

+10% (K); £5% (J)

-55°C até +350°C com desclassificacao adequada conforme a
curva de desclassificacao

V=+/PxR

Varia dependendo do valor da resisténcia, duracéo da
sobrecarga e tipo de forma de onda do impulso (Contate o
fabricante para detalhes)

AR+ [1% + RO5] - Sem faiscas elétricas, danos mecanicos,
arcos voltaicos ou perda do isolamento

AR £ [2% + RO5]
+ 60 até £450 ppm/°C (dependendo do valor da resisténcia)
AR +[2% + R0O5]

AR *[2% + RO5] - Média

AR *[3% + RO5] - Média

Sem efeito no revestimento / marcagéo

REQUISITOS DE DESEMPENHO
40 Newtons
AR +[0.2% + RO5] - Tipica

Deve ir de encontro aos requisitos estabelecidos
Conforme IEC Pub. 60062
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TIPO Temperatura a Dissipacdo Completa de Poténcia ggéﬁﬂfggé

Ponto de Medigéo 1 Ponto de Medicao 2 MODELO

Alto Intervalo de Baixo Intervalo de ‘O'Tipo de “I'Tipode  ‘C'Tipode ‘CA'Tipode ‘CZ'Tipode REVESTIDO A

Resisténcia Resisténcia Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal SILICONE

F2P 230°C 180°C 50°C 70°C H F P
F4P 285°C 235°C 53°C 98°C 55°C 52°C 49°C
F5P 285°C 240°C 50°C 85°C 57°C 57°C 58°C
F7pP 292°C 260°C 45°C 85°C 62°C 55°C 55°C
F8P 290°C 246°C 55°C 80°C 57°C 55°C 55°C

APLICACOES TIPICAS

A série HFP foi desenvolvida de forma a proporcionar uma alternativa de baixo custo mas de confianca aqueles OEM’s que automatizaram
instalacdes de montagem, incluindo soldadura por onda. Devido ao seu desenho, estes resistores tém apenas de ser introduzidos no PCB
e soldados.

INFORMAGCAO PARA ENCOMENDA

Série Tipo Embalagem Valor de Resisténcia Tolerancia Tipo de Terminagdo
HFP F8P / F8P* Granel F8P / F8P* 100R J 0/1/C/CA/CZ

Nota: Nesta série ha uma escolha de alturas da separacao dos terminais disponivel; por favor veja “configuracao fisica” para escolha.

1. Para versao RoHS - F8P *
2. Para modelo de Impulso - F8P |
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